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1| mEm JTLX5020XK %ﬁﬁgf? s 7 o = o % %
2 Fh P S JTLX5025XK %g%ﬁéj&“? Cx % % % % % x
3| mEmg JTLX5030XK %ﬁﬁ@:\ﬁ* s 7 o % o 5 x
4 P JTLX5033XK %ﬁg@f C % % 7% % % %
5 et 4 JTLX5040XK Eﬁjﬁé&} Cx 7 % % x 7w X
6 HL s v JTLX5045XK %g%ﬁf/ffr Cx i 7 & x & 7
7 et J o4 JTLX5050XK Eﬁjﬁé&} Cx 7 % % x 7w X
8 LR SV JTLX5020XK (W) & aﬁjl‘?tz}hﬂ Cx % ¥ % ¥ i ¥
9 LR SV JTLX5025XK (W) & aﬁjl‘?tz}hﬂ Cx % ¥ % ¥ i ¥
10 | RS LX5030XK (W) %ﬁ;ﬁ;ﬁj Cx 7 % 7 x 7 %
11 %ﬁg@:\ﬁ* C+ % x % x & %
12 %ﬁg@:\ﬁ* C+ % x % x & %
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13 | UESAE | JTLX5045XK (W) %ﬁg;& jﬂ Cx 7 x 7 x 7 %
14 | ESAE | JTLX5050XK (W) %ﬁgﬁz\ﬁ* Cx 7 x 7 x 7 %
15 | R TLX5020XK %ﬁgﬁz\“ﬁ Cx % % % % % x
16 | R TLX5025XK %ﬁgﬁz\“ﬁ Cx % % % % % x
17 | RS TLX5030XK %ﬁgﬁz\ﬁ* C % % % % % x
18 Fh R TLX5033XK %g%jpé‘/gﬁ C i % % % % x
19 Fi I S TLX5040XK %ﬁ?ﬁ@} C % x 7 % % T
20 Fi I S TLX5045XK %ﬁﬁ@} C % x 7 % % T
21 Fi I S TLX5050XK %g%ﬁ;ié\/z}hi C % x 7 % i T
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IPE1| / / / iiWan o Rkl | FEH N
L S JTLX5020XK 0. 18um CMOS | &4k
IP#2| / / / D / RAKER | HH
IPH1| / / / Mi¥al K RiEkl | FA
L v JTLX5025XK 0. 18um CMOS | &4k
IPAZ2| / / / D / RAKER | BEHR
IPAZL| / / / o ES-: AREbERE | s N
R v JTLX5030XK 0. 18um CMOS | &4
IP#2| / / / 3 4 / RAKER | HH
IPE1| / / / WAl o Rkl | FH
L S JTLX5033XK 0. 18um CMOS | &4k
IPAZ2| / / / 3 2 / RAKER | HH
IPAZL| / / / o ES-: AREbERE | s N
R v JTLX5040XK 0. 18um CMOS | &4
IPAZ2| / / / D / RAKER | BEH
IPE1| / / / WAl o Rkl | FH
045XK 0. 18um CMOS | 34
ﬂ ?K IP#2| / / / D / RAKER | WA
IPE1| / / / WAl o Rkl | FH
0. 18um CMOS | &4k
IPAZ2| / / / g / RAKER | BEH




IP# 1 / Mi¥al K RibEAL | B N
8 F I Rk v JTLX5020XK (W) - .18um CMOS | & 4h
IP#% 2 / D / RAKER | HEH
IPA1 / Wat K RiEAa | B N
9 R L fE JTLX5025XK (W) N . 18um CMOS | 3 4h
1P 4% 2 / g / RAKER | BEH
IP# 1 / Mi¥al K RiEAr | B N
10 HL TR 3 JTLX5030XK (W) - . 18um CMOS | 3% 4
1P # 2 / 3 2 / RAKER | HH
IP# 1 / Mi¥al Kk RiEAr | B N
11 FHL R v JTLX5033XK (W) N . 18um CMOS | & 4h
1P 4% 2 / g / RAKER | HEH
P41 / Wat e RiEEAa | B N
12 FL P S v JTLX5040XK (W) N . 18um CMOS | 3% 4
1P # 2 / 3 2 / RAKER | HH
IP# 1 / Mi¥al i RiEAr | B N
13 F I Rk v JTLX5045XK (W) - .18um CMOS | & 4h
IP 4% 2 / D / RAKER | FEH
P41 / Wat e RiEEAa | B N
14 FL P S v JTLX5050XK (W) - . 18um CMOS | 3% 4
1P #% 2 / EE R / KIKER | BEA
IP# 1 / Mi¥al o RiEAr | B N
15 FHL T v TLXSOZOXK N . 18um CMOS | &4k
1P # 2 / D / RAKER | HH
\\) P41 / Wat e KRBkl |
16 TLX . 18um CMOS | 3 4h
. % IP 4% 2 / g / RKER | K
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IP# 1 T ot RiEkl | FA

17 H 7 v TLX5030XK 0.18um CMOS | & 4h
P 4% 2 ES g / FIKER | BEA
P41 Vst S KEE | BN

18 F e TLX5033XK 0. 18um CMOS | & 4h
1P #% 2 Bk / KIKER | FEA
IP# 1 T ot RiEkl | FA

19 H R R v TLX5040XK : 0. 18um CMOS | 3% 4h
IP# 2 T / FIKER | BEA
IP# 1 T ot RiEkl | FA

20 H 7 v TLX5045XK 0. 18um CMOS | & 4h
P 4% 2 ESE / FIKER | EA
P41 Vst S REE | BEAN

21 | MR TLX5050XK : 0. 18um CMOS | %54}
1P 4% 2 5 / FIKER | BEA
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